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Blitzschutz- und Potentialkonzept Arres 3

Nachfolgend wird das Blitzschutz- und Potentialkonzept des Indachsystems Arres
beschrieben.

Die Laminate missen gemass Vorschriften des Eidgendssischen Starkstrominspektorates der
Schweiz (ESTI), nicht geerdet werden. Das Einbausystem (der Modulrahmen), welches aus
Aluminiumstrangpressprofilen besteht, ist auf den dusseren Blitzschutz zu fUhren (falls vorhan-
den) oder auf einen inneren Potentialausgleich (25 mm2). Dabei ist eine elektrische Verbindung
der einzelnen Rahmen untereinander fir den Potentialausgleich herzustellen (siehe dazu auch
«Erdungskonzept» in der Arres-Montageanleitung).

Die elektrische Verbindung flr eine ausreichende Blitzstromleitfahigkeit des Systems wird Uber
die systemspezifische Uberlappung der Rahmen gewahrleistet. Damit das Einbausystem seine
flexiblen Eigenschaften behélt (jedes Modul individuell auswechselbar) werden die Rahmen
untereinander nicht verschraubt sondern gleitend Uberlappt. Die Kontaktflache zwischen den
Rahmenteilen erreicht mit mehr als 200 cm2 die doppelte Flache der Mindestanforderung fur
die Blitzstromleitfahigkeit. Somit ist eine gentigend grosse Ubergangsflache bei einem Blitzein-
schlag gewabhrleistet, ohne dass zusatzliche Massnahmen erforderlich wéren.

Schema der ModulUberlappung im verbauten Zustand

Explizit erfolgt der flachige Kontakt hauptsachlich im Bereich des Befestigungsprofils jedes
Modulrahmens sowie in der Anbindung der untersten Modulreihe an das Basisprofil. Dartber
hinaus sind weitere Kontaktflachen im Bereich der Modullberlappung durch die seitlichen Rah-
menteile gegeben. Diese zuséatzlichen Flachen sind in der oben angegebenen Flachenberech-
nung nicht berticksichtigt.

Schematische Darstellung der Kontaktflache vom Modul zum Basisprofil im Querschnitt
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